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Centrala elektroniczna dla przebiegow fonicznych
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Przedmiotem wynalazku jest centrala elektro-
niczna dla przebiegow fonicznych stuzaca do ko-
mutacji i blokady stanowisk glosnoméwigcych w
urzadzeniach interkomowych i dyspozycyjnych lub
w torach elekroakustycznych jako elekronowa kro-
sowica programéw.

Znane centrale dla przebiegéw fonicznych sg za-
opatrzone w uklady oparte na przekaZnikach e-
lektromagnetycznych. W celu zapewnienia mozli-
wie duzej niezawodnos$ci dzialania tych ukladow
centralne instaluje sie w specjalnych pomieszcze-
niach o stalych okres§lonych parametrach tempe-
ratury i wilgotnosci .oraz przy zachowaniu w
tych pomieszczeniach duzego stopnia czystosci. Po-
nato konieczne jest prowadzenie czestych i pra-
cochlonnych zabiegéw konserwacyjnych, polega-
jacych na usuwaniu zanieczyszczen powstalych w
czasie iskrzenia stykéw oraz regulacji docisku
sprezyn przekaznikéw.

Ponadto centrale oparte o przekazniki elektro-
magnetyczne zuzywaja znaczne ilosci energii za-
silajacej. W przypadku obiektéw, ktére musza byé
uniezaleznione od przerw w doplywie pradu z
sieci — energie te czerpie si¢ z akumulatoréw
o duzej pojemnosci. Wymaga to odpowiednio du-
zego pomieszczenia i powoduje dodatkowe naklady
‘na konserwacje rozbudowanej baterii akumula-
toréw.

Wynalazek ma na celu wyeliminowanie tych
niedogodnosci i skonstruowanie centrali o wy-
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sokim stopniu niezawodnos$ci, z wyeliminowaniem
wszelkich kontaktéw mechanicznych.

Wedlug wynalazku cel ten osiggnieto przez u-
mieszczenie w kazdym torze fonicznym, laczacym
dowolny mikrofon z dowolnym glosnikiem, diody
polaczonej szeregowo z bazga tranzystora umiesz-
czonego w zespole wspélpracujagcym z glosnikiem.
R6éwnoczeénie do bazy tranzystora, miedzy zacis-
kami napiecia zasilajacego, jest wlaczony dzielnik
napigcia zlozony z dwoéch rezystor6w. Z emiterem -
omawianego franzystora jest polaczony, za po~
srednictwem dodatkowego rezystora, drugi. dziel-
nik napiecia zlozony réwniez z dwodch rezystoréw.
Druga koncéwka wspomnianej diody ma dzielnik
napiecia zolozony z dwoéOch rezystorO6w, polaczo-
ny z ukladem stuzacym do sterowania stanu po-
laczen poszczegdlnych wejsé. Réwnoczesnie uklagd
sterujacy jest =zaopatrzony w eliminator za-
kl6cen. -

Uklad stuzacy do sterowania stanu polqczen
poszczegblnych wejsé sklada sie z szeregu iden-
tycznych zespoléw, po jednym na kazdy tor fo-
niczny. Kazdy zesp6t jest zaopatrzony w tran-
zystor, ktdrego baza za posrednictwem rezystora
jest polaczona z przyciskiem sterujgcym. Emiter
tranzystora jest polagczony z napigciem zasilania,
natomiast kolektor poprzez diody jest polaczony
z bazami wszystkich tranzystor6w umieszczonych
w zespolach pozostalych tor6w fonicznych. Ponag-
to kolektor kazdego z opisywanych tranzystoréw
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jest odpowiednio polaczony z dzielnikiem napie-
cia zlozonym z dwbch rezystorow.

Wspomniany eliminator zaklocen sklada sig z
polaczonych réwnolegle kondensatora i rezysto-
ra wlaczonych miedzy baze a emiter kazdego tran-
zystora zainstalowanego w opisanym ukladzie ste-
rujacym.

Wynalazek jest dokiadniej przedstawiony w
przykladzie wykonania- na rysunku, na ktérym
pokazano schematycznie fragment centrali zlozo-
ny z trzech wejs$¢ i jednego ukladu wyjsciowego.

Fragment centrali ma trzy mikrofony M 1, M 2
i I‘V_;,.'i,‘_ oyaz:"j.eden gtosnik G 1, z ktéorym kazdy
z wynjienjwﬁch mikrofondw moze uzyskaé wy-
taczne polgczenie.

Tor laczgcy mikrofon M 1 z glo$nikiem G 1
zawiera zacisk ‘wejéciow(y toru mikrofonowego po-
laczony z kondensatorem C 1 oraz diodg D 1.
* W miejscu zlaczenia tygh dwoch-eélementdéw znaj-
" duje-sie- dzelntk ztozorry z -dwéch- rezystorow R 1
i R 2. Dioda D 1 jest polaczona z bazg tranzys-
tora T 1. Emiter tego tranzystora przez pojemnos¢
C 2 jest dolgczony do glosnika G 1. Jednoczes$nie
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do emitera tranzystora T 1 jest dolgczony re-

zystor R 3, ktérego ‘drugi koniec  jest przylaczony
do dzielnika utworzonego z rezystor6w R 4 i R 5.
Réwnolegle do Tezystora R 5 jest zalaczony kon-
densator C 3. Kolektor tranzystora T 1 jest do-
laczony do plusa napiecia zasilajacego, podobnie
jak opisany dzielnik.

Na stanowisku abonenckim,,pa Ktérym - jest za-
instalowany mikrofon M 1, znajduje sie przycisk
P 1 dolaczony do zaciskéw centrali. Jeden z tych
zaciskow jest polaczony‘ za posrednictwem rezy-
stora R 6 z baza tranzystora T 2. Migdzy baza
a emiterem tranzystora T 2 sa wlaczone w ukla-

dzie réwnoleglym rezystor R 7 i kondensator C 4.

Ponadto do ‘bazy tranzystora T 2 sa dolaczone
diody D 2 i D 3, ktérych drugie koﬁcéwki sg
odpowiednio ‘polaczone z kolektorami tranzysto-
row T 3 i T 4 nalezacych do nastepnych kolej-
nyeh toréw. Emiter tranzystora T 2 jest pola-
czony z zaciskiem riapiecia zasilajgcego, za$§ jego
kolektor jest polaczony ze wspomnianym juz dziel-
nikiem R 1— R 2, przy czym rezystor R 2 jest
polaczony z masa. Ponadto do kolektora tranzys-
tora T 2 sa dolgczone diody: D 4 nalezaca do
toru mikrofonu M 2 i D 5 nalezaca do toru mi-
krofonu M 3. '

" Do bazy tranzystora T 1, poza opisang juz dio-
da D 1 nalezacy do toru mikrofonu M 1, s do-
laczone diody D 6 i D 7 sasiednich toréw. Do
tej samej bazy sg tez dolaczone rezystory R''8
i R 9, ktére stanowia dzielnik miedzy zaciskiem
dodatnim napiecia zasilajacego a masg ukladu.

' Sasiednie. zespoty nalezgce do tor6w mikrofo-
nbw M 2 i M 3 opisywanego przykladu maja
budowe identyczng jak opisana budowa zespotu
nalezacego do toru mikrofonu M 1. Odpowied-
nikiem rezystora R 6 w zespole tranzystora T 2
sa rezystor R 12 w zespole tranzystora T 3 i
rezystor R 13 w zespole tranzystora T 4. Odpo-
wiednikiem kondensatora C 1 w torze fonicznym
mikrofonu M 1 sg kondensator C 7 w torze mi-
krofonu M 2 i kondensator C 8 w torze mikro-
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“fonu' M 3.

£ S
Odpowiednikami dzielnika: napiqcia
R 1—R 2 polaczonego z kolektorem- tranzystera
T 2 sg dzielnik napiecia R 14 —B 1i, polaczony
z kolektorem tranzystora I 3 i‘dzierntft'”halpiecia
R 16 —R 17 polaczony z kolektorem tranzystora
T 4,

Jak juz wspomniano, kolektor tranzystora T 2
poprzez diody D 4 i D 5 jest po}p(}‘zqhy\z bazami
tranzystorow T 3 i T 4 w sasiéﬁhi’bbﬁtor’ach fo-
nicznych. Odpowiednio kolektor tranzystora T 3
jest polaczony z bazami sasiedni‘cﬁx%i‘an%ystoréw
za pomocg diod D 2 i D 8 a kolektor tranzystora
T 4 ma te same polaczenia dokonane za pomocg
diod D 3i D 9.

W celu uzyskania polaczenia mikrofonu. M 1 z

P REL

. glosnikiem G 1 naciska sie przycisk P. 1. Laczy

on z masg rezystor R 6, co pdwoduje: zadzidtanie
tranzystora T 2. Na kolektorze tego-franzystora

-~ pojawia sie napiecie .dodatnie, ktéré z kolei za

pomoca dzielnika zlozonego z rezystor6w R1i R 2
powoduje przeplyw pradu przez diode D 1. W
efekcie zwigksza sig napigcie na bazie tranzysto-
ra T 1, ktéory zaczyna dzialaé¢ jako wzmacniacz.
W tym stanféi ukla&u napiecie  foniczne z mikro-
fonu M 1 przez kondensator € 1 i diode D 1
zostaje podane na baze tranzystora T 1. Z emitera
tego ' tranzystora, po- odpowiednim wzmocnieniu,
poprzez kondensator C 2 dociera ono do glosni-
ka G 1.

Pojawienie sie¢ napiecia dodatniego na kolekto-

. rze trangyptora. T 2 pewoduje spolaryzowanie za

pomoca diody D 4 bazy tranzystora T 3 oraz za
pomocg diody D 5 bazy tranzystora T 4. Tym
samym pozostali abonenci w przypadku nacisnie-
cia przyciskéw P 2 i P 3 nie uzyskajg polaczenia
z glosnikiem G 1.

Jak wspomniano, miedzy baza a emiterem tran-
zystora T 2 s3 umieszczone rezystor R 7 i row-
nolegle kondensator C 4. Ten zespé! elementéw
w - opisanym polaczeniu powoduje odpowiednie
op6znienie zadzialania tranzystora T 2, zaleznie
od stalej czasowej ukladu. W efekcie zostajg wy-
eliminowane stuki, towarzyszgce naglemu zamknic-
ciu obwodu fonicznego.” Do wyeliminowania stu-
kow w obwodzie mikrofonu M 2 stuzg rezystor
R 10 i kondensator C 5, a w obwodzie mikrofonu
M 3 — rezystor R 11 i kondensator. C 6.

Polaczenie mikrofonow M 2 lub M 3 z glosni-
kiem G 1 odbywa sie w sposdéb analogiczny do
opisanego na przykladzie polgczenia mikrofonu
M 1. )

Gdy abonent mikrofonu M 1, ktérego przebieg
laczenia sie z glosnikiem G 1 zostal wyzej opisa-—
ny, pusci przycisk P 1 — nastapi odigczenie re-
zystora R 6 od masy i tranzystor T 2 przestanie
przewodzié. W tej sytuacji na bazie tranhzystora
T 1 i na diodzie D 1 napiecie zmniejszy sig¢ do
tego stopnia, ze tranzystor T 1 zostanie zablo-.
kowany. Jednoczesnie na drugiej koncéwce diody
D 1 zaniknie ‘dodatnie napiecie i dioda ta zosta-
nie spolaryzowana dodatnim napieciem z dziel-
nika R 8 — R 9 w kierunku nieprzewodzenia. Dio-
da D 1 nie przepusci wiec przebiegdéw fonicznych
z mikrofonu M 1. : -

Centrala wedlug wynalazku charakteryzuje sie
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bardzo niewielkimi wymiarami, malym zuzyciem
energii zasilania i wysokga sprawnos$cig; nie wy-
maga klimatyzowanych pomieszczeh ani zabiegbéw
konserwacyjnych.

Zastrzezenia patentowe

1. Centrala elektroniczna dla przebiegbw fo-
nicznych zaopatrzona w wiecej niz jeden mikrofo-.
fon i co najmniej jeden glo$nik polgczone wzajem-
nie ze sobg za pomoca instalacji, umozliwiajacej
taczenie kazdego mikrofonu z kazdym glosnikiem
z robwnoczesnym wyeliminowaniem mozliwo$ci po-
laczenia w tym czasie jakiegokolwiek innego mi-
krofonu z danym gol$nikiem, znamienna tym, ze
w kazdym torze fonicznym laczacym dowolny mi-
krofon (M 1), (M 2), (M 3) z dowolnym golsnikiem
(G 1) ma diode odpowiednio (D 1), (D 6), (D 7)
polaczong szeregowo z bazg tranzystora (T 1) a
réwnoczesnie do bazy tego tranzystora, miedzy
zaciskami napiecia zasilajgcego, jest wlgczony
dzielnik napiecia zlozony z rezystor6w (R 8, R 9),
za$ z emiterem tranzystora (T 1) jest polaczony za
posrednictwem rezystora (R 3) drugi dzielnik na-
piecia zlozony z rezystor6w (R 4, R 5), ponadto
za$ druga koncéwka diod (D 1), (D 6), (D 7) jest
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polaczona z dzielnikiem napiecia zlozonym z re-
zystorbw odpowiednio (R 1, R 2), (R 14, R 13),
(R 16, R 17) i polaczonym z ukladem sterujgcym
stanu polgczen poszczegblnych wejsé, a réwno-
czesnie wspomniany uklad sterujacy jest zaopa-
trzony w eliminator zakl6cen.

2. Centrala wedlug zastrz. 1, znamienna tym,
ze uklad sterujacy stanu polaczen kazdego wejscia
ma tranzystor odpowiednio (T 2), (T 3), (T 4) kt6-
rego baza za posrednictwem rezystora (R 6), (R 12),
(R 13) jest polaczona ze sterujgcym przyciskiem
(P 1), (P 2), (P 3), emiter jest polaczony z napig-
ciem zasilania, natomiast kolektor poprzez diody
jest polaczony z bazami tranzystor6w znajduja-
cych sie¢ w pozostalych torach fonicznych, ponadto
za$ kazdy z kolektor6w wymienionych tranzysto-
row jest odpowiednio polgczony z dzielnikiem na-
pigecia (R 1, R 2), (R 14, R 15), (R 16, R 17).

3. Centrala wedlug zastrz. 1, zmamienna tym,
ze eliminator zaklécen sklada sie z polaczonych
réwnolegle kondensatora (C 4) lub (C 5) lub (C 6)
i rezystora (R 7) lub (R 10) lub (R 11), wilgczo-
nych miedzy baze a emiter tranzystora odpowied-
nio (T 2) lub (T 3) lub (T 4).
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